
























专利名称(译) 有机发光二极管显示器，减少横向泄漏
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摘要(译)

显示器可以具有像素阵列。每个像素可以具有在驱动晶体管的控制下发
光的发光二极管。有机发光二极管可以具有公共阴极层，公共电子层，
单独的红色，绿色和蓝色发射层，公共空穴层和单独的阳极。空穴层可
以具有与空穴传输层堆叠的空穴注入层。用于控制二极管的像素电路可
以由衬底上的薄膜晶体管电路的层形成。平坦化层可以覆盖薄膜晶体管
层。相邻二极管之间的横向泄漏电流可以通过将公共孔层短路到金属线
（例如与阳极分离的偏压电极）来阻止。金属线可以横向插入在相邻像
素之间，并且可以形成在平坦化层上或嵌入在平坦化层内。
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